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K. BZIAWA, A. KRYGIEL, J. SENKARA: Spiekanie aktywowane porowatego wolframu.

Poréwnano wptyw dwaéch metod wytwarzania porowatego wolframu na kinetyke spiekania
aktywowanego niklem. W przypadku metody wykorzystujacej redukcje WOj; proces spiekania
przebiega intensywniej, co moze mie¢ znaczenie w praktyce technologiczne;j.

K. BZIAWA, W. BUCHOLC, E. TOMASIK, K. PLUCINSKI: Przemysfowe urzgdzenie do

otrzymywania drobnoziarnistych proszkow spoiw miekkich metoda rozpy/an/a ciektego me-
talu

Przedstawiono konstrukcje, zasade dziatania orazwyniki pracy przemystowego urzadzenia do
rozpylania metali i stopoéw niskotopliwych ze stanu ciektego, zwtaszcza stopoéw cyna-otow.
Urzadzenie stuzy do wytwarzania proszkéw o ziarnistosci 0-50m (w tym 90% ponizej 10um)
przy zachowaniu wymogow bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska. Przedsta-
wiono osiggniete wskazniki techniczno-ekonomiczne.

J. SARNECKI: Okreslenie koncentratéw jonéw Ga** w cienkich warstwach magnetycznych
granatow

Przedstawiono prosta metode okreslenia koncentracji Ga w warstwach magnetycznych gra-
natow. Koncentracja GA (x) byta okreslona z pomiarow temperatury Curie dla warstw
(YEu)sFes— Ga O, i (YSm)sFes- Ga Oy

Stosujac otrzyma ne wyniki obllczono wspofczyn nik segregacji Ga w funkcji predkosci i tem-
peratury wzrostu warstw.

R. JABLONSKI, J. SARNECKI: Badanie cienkich warstw magnetycznych granatéw metoda
FMR

Okreslono statg jednoosiowej anizotropii Ku warstw granatéw o sktadzie (YEu)g‘(FeGa)s O;2
i (YSm);(FeGa)sO;,. Opisano i okreslono rodzaje anizotropii w warstwach granatow osadzo-
nych na zdezorientowanych od kierunku <111> podtozach GGG.

G. SCIGOCKA, W. DYBCZYNSKI, A. HALAK: Odwzorowanie promieniowania stonecz-
nego dla badan ogniw fotowoltaicznych

W artykule przedstawiono urzgdzenia i metody odwzorowania promieniowania sto necznego
i elementy sktadowe do budowy tych urzadzen.
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K. BZIAWA, A. KRYGIEL, J. SENKARA: Activated sintering of porous tungsten

‘The effect of two methods of the obtaining of porous tungsten on the kinetics of nickel-activa-
ted sintering has been compared. The sintering process is more intensive in the case of WO,
reduction method what can be important in technology.

K. BZIAWA, W. BUCHOLC, E. TOMASIK, K. PLUCINSKI: The industrial device to the obta-
ining fine-grained powders of soft solders by the method of atomization from the liquid state
The desing, principle of operation and results of work of the industrial device to atomization of

" metals and low melting alloys from the liquid state, particularly Sn-Pb alloys, was described.
The device produces powders of graininess within the range 0-50 «#m (90% below 10xm) and
is safe in use. The device don't foul the environment. Technical and economical data were
presented.

J. SARNECKI: Determination of the concentration of Ga** jons in thin magnetic garnet films

A simple method of determination of gallium concentration in magnetic garnet films is pre-
sented. The Ga concentrations (x) of (YEu);Fes_ Ga,0;, and (YSm);Fes_ ,Ga O, films were
determined from Curie temperature measurements.

Using these results the segregation coefficient of Ga have been calculated as a function of the
film growth rate and temperature.

R. JABLONSKI, J. SARNECKI: /nwestigation of thin magnetic garnet films by FMR method
It has been determined the uniaxial anisotropy constant K of garnet fi flms of composition
(YEu);(FeGa)s0,, and (YSm);(FeGa)sO,,.

It has been described and determined the various kinds of anisotropy in garnet films deposi-
ted on misoriented from a <111> direction GGG substrates.

G. SCIGOCKA, W. DYBCZYNSKI, A. HALAK: Solar simulation for the photovoltaic cells in-
vestigation

Classification of the solar simulators for photovoltaic cells measurments, parameters of dif-

fevent kind at lamps and optical elements for lenses, mirors and interference filters ave des-
cribed.
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K. B3WABA, A. KPUTENb, A. CEHKAPA: AKmu8uposaHHoe cnekaxue nopucmozo 60Jb-
ppama

CpaBHEHO BNUAHME ABYX METOA0B NONYYeHWA NOPUCTOro BONb(pama Ha KWHETUKY Creka-
HWA aKTMBMPOBAHHOro HUKenem. B cnyyae npumeHennsa metoaa socctaHosnenma WO, npo-
Lecc cnekaHua npovcxoauT 6onee WUHTEHCMBHO, YTO MOXET UMETb 3HaUEHNE B TeXHONOrnye-

CKOM npakTuke.

K. BBNABA, B. BYX0nbLU, E. TOMACUK, K. MTIOUUHBCKW: [TpomeiwnernHasa ycmaHoeka
019 NOJIYYEHUA MENIKOIEPHUCMbIX NOPOWKO8 MAKUX NPUNOE8 MemoOOM pacnbiiieHud
JKuOKo20 memanna

lMpeactaBneHa KOHCTPYKUMA, NMPUHUMN AENCTBUA W pe3ynbTaTbl paboTbl NpOMbIWNEHHON
YCTaHOBKM ANA pacnblieHUA NerkonnaskmMx MeTannosB u CnnaBoB U3 XWAKOrO COCTOAHMA,

ocob6eHHO cnnaBoB ONOBO-CBUHEL,

YcraHOBKa npeAHasHayeHa AnA Npou3BOACTBa NOPOLWKOB 3epHUCTOCTbiO 0-50 mkm (B TOm
90% Huxe 10 mkm) npu cobnogeHun TpeboBaHnii 6€30MNacHOCTU, TMITMEHbl TPy Aa U 3aLWUThI
okpyxatwuwewn cpeabl. lMpeactaBneHbl NONy4YeHHbIE TEXHUKO-3KOHOMUYECKME nokasaTenu.

0. CAPHEUKW: Onpedenerue koHyenmpayuu la** uoHoe 8 moHkux nnéHkax Ma2HumHsix

epaHamoe
MpeacTaBneH He CNOXHbIA METoA onpeaeneHna KoHueHTpaunn Ga B NNéHkax MarHUTHbIX
rpaHatoB. KonueHTpauus Ga 6bina onpeaeneHa nyTém namepeHua temnepatypsl Kiopu ana
nnéHok (YEu)s;Fes- Ga Oy, u (YSm)s;Fes- Ga O;,. Mcnonb3ysa nonyveHHble pesynbrarbl
onpepenéH koaddUuUMEeHT pacnpeaeneHvua B 3aBUCUMOCTU OT CKOPOCTU M TemnepaTtypbl

pocTa NNEHoK.

P. ABNTOHBLCKW, 0. CAPHEUKW: Uccrnedoearue moHkux nnéHOK Ma2HUMHbIX 2paHamoe
memooom PHeppomMazHUMHO20 Pe3oHaHca

Ol'lpeAGJ'IEHbI KOHCTaHTbl OAHOOCHOWM aHnsoTponun Ku nnéHok rpaHaTtoB cocTaBa

(YEu);(FeGa)sOy, u (YSm);(FeGa)sO,,. OnucaHbl u onpeaeneHbl TMNbl aHU3OTponuu B
NNEHKax rpaHaToB, ocaxAeHHbIX Ha noanoxkax [T, oTKNOHEeHHbIX OT HanpaBnenna <111>.

@. CbUMNTOUKA, B. AbIBYUHBLCKW, A. XANAK: Uz06parxeHue conHeyHoeo usy4eHua 018

ucc1e008aHUA CONTHEYHbIX PPOMOINEMEHMOB
B cratbe npeactaBneHsl MeToabl U Npubopbl, NpeAHasHaYeHHble ANA CTUMYNIMPOBaHUA con-

HEeYHOro N3ny4YeHuAa U NX COCTaBHbIE 3NNEMEHTDI.
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Informacje o pracach doktorskich pracownikéw CNPME ITME :

Dr inz, Wiestawa OLESINSKA
Kierownik Zaktadu Zigczy ITME
Politechnika Warszawska, Wydziat Chemiczny :
Promotor: doc, dr h'*b. inz, Wiadystaw WLOSINSKI ITME
‘Recenzenci: doc, 'dr inz, Jan F. GREBSKI -~ Politechnika Warszawska
3 prof, dr hab, inz, Zbigniew SWIECKI - Politechnika Wroctawska
Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 30,06,1980 . r.

"WPLYW RODZAJU PASTY METALICZNEJ I TECHNOLOGII SPIEKANIA NA
STRUKTURE, -WARSTW POSREDNICH I WEASCIWOSCI ZLACZY CERAMIKA-
METAL",

Celem pracy byto zbadanie wplywu skitadu pasty metalicznej, a szczegdlnie
zawartoéci SiO2 i Mn oraz tempyeratury spiekania na strukture warstw poéred-
nich oraz na_wilasciwosci eksploatacyjne zilgczy.

Oméwiono metody wykonywania zlgczy ceramika-metal o wysokich wartoéciach
parametréw uzytkowych do zastosowan specjalnych w technice wysokiej prézni,
elektronice i technice jgdrowej, Szczegdtowo przedstawiono najszerzej stosowang
w produkcji wieloseryjnej metode wykonywania zigczy poprzez spiekanie na
ceramice korundowej warstwy proszkéw metalicznych W i Mn, Oméwiono réwniez
giéwne kierunki prac badawc,zych nad igczeniem warstw metalicznych z cera-~ :
mikg wysé:okokorundowq oraz sformutowane dotychczas hipotezy mechanizmu pow=-
stawania ich przyczepnosci. : ’

Podano program realizacji pracy, sposéb przygotowania prébek do badan
oraz uzyskane wyniki. g

Badano warstwy metaliczne wykonane z bast o -skitadzie: MoMn20, MoMnl15
Si(_)25, MoMleSiOzlo, MoMn55i0215, MoSi0220 oraz MoMn14FeSié (°/o wagowe).
Pasty spiekano na podiozach korundowych zawierajgcych 95, 97 i 99,5% A12Q3
oraz na monokrysztale korundu w temperaturach od 1300 do 1450°C, w atmosfe-
rze nawilzonego wodoru o p.rosy +.20°C przez okres 30 min, Zigcza ceramika-~
metal lutowano stopem AgCu28,

Wykonano badania: wlasciwosci zigczy ceramika-metal (préznioszczelnoéci,'
wytrzymatoéci mechanicznej na dziatanie silty odszczelniajgcej i wytrzymalosci
mechanicznej na rozrywanie), stru.ktﬁry warstw poérednich (obserwacje i zdjecia
na mikroskopie methalograﬁcznym, skanningowym oraz na mikrosondzie elektrono-
wej) oraz badania rentgenograficzne kompozytéw ceramiczno-metalowych o skita-

.dzie: 50 % wag, Alzo i 50 % wag. skitadnikéw past metalicznych,

3
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Dr inz, Andrzej GRODZINSKI . :
Kierownik Pracowni Metalografii i Analizy Termicznej w Zakladzie Badan
Strukturalnych ITME ;, ¢
Politechnika Warszawska Wydziat Mechamczno—’l‘echnolognczny
Promotor: doc. dr hab.! inz. Wiadystaw WEOSINSKI ITME
Recenzenci; prof, dr inz. Balestaw JAKOWLEW ITME

prof, dr hab, Stanistaw PIWOWAR Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia doktora nauk technicznych' 6.01,1981 r.

'"WPLYW WARUNKOW TECHNOLOGICZNYCH NA éTRUKTURE I WYTRZYMALOSC
ZLACZY CERAMIKA KORUNDOWA-METAL"

Obiektem badah byly zigcza pomiedzy ‘cetamiks korundows o zawartosci A1203-
97,5% i stopem FeNiCo., Zigcza wykonano, technikg metalizacji wysokotempera-
turowej przez naniesienie na ceramike mq'.todo‘ sitodruku i wypalenie w atmos-
ferze wilgotnego wodoru pasty WMn domiQszkowaAej szktem litowym, a nastegpnie
lutowanie tak uzyskanej warstwy metalicziej z czgscig metalowg przy uzyciu
lutowia AgCu28 i AgCu21N12. :

Badania wytrzymatoéciowe tak uzyskanych thczy realizowane przez pomlar
niszczgcego momentu zginajgcego, pozv}omy na ' stwierdzenie, iz istnieje okreslony
zwigzek pomiedzy warunkami téchnologicznymi otrzymywania zigczy, to jest
temperaturg i czasem épiekania oraz skiadem pas%y metalicznej, a wytrzymatosciag
zlgczy, Na podstawie wynikédw badan dyfrakcji rentgenowskiej, mikroskopii ska-
ningowej, mikroanalizy rentgenowskiej i mi.],croskopii optycznej stwierdzono, iz
pomigdzy ceramikg i warstwg metaliczng WMn tworzy sie warstwa pos$rednia
skiadajgca sie ze spinelu glinowo-manganowego oraz fazy bezpostaciowej;
intensywno$¢ spinelu MnO-A1203 w warstwie poséredniej na granicy z wolframem
jest najwieksza dla warstw zawierajgcych 10,5% szkia litowego i spiekbnych w
temperaturze 1235°C przez 30 min,

Stwierdzono silng zalezno$¢ pomigdzy warunkami technologicznymi i mikro-
strukturg i strukturg zigczy, to jest: skiadem i gruboscig warstw poé'redﬁich,
gtebokoscig dyfuzji manganu. do podioza korundowego i obecnoscig tego pier-
wiastka w warstwie metalicznej, stopniem spieczénia warstwy wol.t'ramowej, giebo~
koécig wnikania glinu do warstwy metalicznej a takze rozlokowama krzemu w

AY

warstwie metalicznej i warstwne poéredniej. /

W pracy podano prawdopodobny mechanizm powsta‘kama zigcza pomiedzy /
warstwg metaliczng WMn zawierajgcg szklo litowe i ceramikg o zawartosci

97,5% AL,0,.
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